
  

 
   

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени Н.Э. БАУМАНА  

  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

Курс лекций 

 
«Схемотехническое проектирование электронных средств» 

 

МГТУ имени Н.Э. Баумана  

  



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени Н.Э. БАУМАНА  

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Курс лекций 

 
«Схемотехническое проектирование электронных средств» 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Москва  
МГТУ имени Н.Э. Баумана  

  
2012  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
УДК 681.3.06(075.8)  
ББК 32.973-018  
И201  
  
  
  
  

Курс лекций «Схемотехническое проектирование электронных средств» / 
Коллектив авторов  –  
М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 70 с.: ил.  

 
В курсе лекций были рассмотрены основные этапы курса «Схемотехническое проектирование 
электронных средств».  
 
Ил. 39. Табл. 5. Библиогр. 7 назв.  

УДК 681.3.06(075.8)  
  
 

  

  

  

  

  

  
© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
АННОТАЦИЯ 

 
В курсе лекций рассмотрены основные темы курса «Схемотехническое проектирование 

электронных средств» такие как: реализация логических схем на транзисторно- транзисторной 
логике, основные параметры биполярных транзисторов, потенциалы напряжений, 
соответсвующих логической единице и логическому нулю, основные характеристики полевых и 
биполярных транзисторов и сравнения их по базовым параметрам, изучения понятия «ключ» и 
его реализации в электрических принципиальных схемах. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNOTATION 
 

The course of lectures addressed the main themes of the course "schematic design of electronic 
media" such as the implementation of logic circuits on the transistor-transistor logic, the main 
parameters of bipolar transistors, voltage potentials which correspond to logical one and logical zero, 
the main characteristics of bipolar transistors and field and compare them basic parameters, the study of 
the concept of "key" and its implementation in the electrical schematic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный конспект лекций составлен на основе лекционного курса, читаемого в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана на кафедре иу4 преподавателем Макарчуком В. В. Курс лекций рекомендован к 

выполнению текущих аттестационных мероприятий и подготовки к экзамену по предмету 

«Схемотехническое проектирование электронных средств». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИ- 
РОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ВЫВОДЫ 

В курсе лекций рассмотрены основные темы курса «Схемотехническое проектирование 

электронных средств» такие как: реализация логических схем на транзисторно- транзисторной 

логике, основные параметры биполярных транзисторов, потенциалы напряжений, 

соответсвующих логической единице и логическому нулю, основные характеристики полевых и 

биполярных транзисторов и сравнения их по базовым параметрам, изучения понятия «ключ» и 

его реализации в электрических принципиальных схемах. 

Данный конспект лекций составлен на основе лекционного курса, читаемого в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана на кафедре иу4 преподавателем Макарчуком В. В. Курс лекций рекомендован к 

выполнению текущих аттестационных мероприятий и подготовки к экзамену по предмету 

«Схемотехническое проектирование электронных средств». 
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